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Der Schaltkreis U 821 D ist fiir den
Einsatz in einem Taschenrechner
vorgesehen. Der Schaltkreis wird
im 28-poligen Dual-in-line-Plast-

gehduse geliefert.

Er hat folgende Eigenschaften:
4 Rechenarten (Addition, Sub-
traktion, Multiplikation, Division)
Konstanten- oder Ketten-
operation

Gleitkomma oder Festkommao
achtstellige Ziffernanzeige
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INFORMATION

MOS-Schaltkreis
Uu821D

automatische Auf- und Abrun-
dung der Ergebnisse
automatisches Loschen der
Speicher beim Einschalten des
Geréates

automatische Dunkeltastung der
nicht benutzten Anzeigeelemente
Anzeige von Negativergebnissen,
Eingabe- und Ergebnistber-
fallung
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Vorldufige technische Daten

Elektrische Kennwerte flir typische
Betriebsbedingungen und
i, — 28 °C:

Betriebshedingungen:

Eine effektive Nullunterdriickung
héngt von einem Uberschwin-
gungsfrelen Anstieg von Uss
wahrend des Anschaltens ab.

Siehe Abb.1

1} Bei 0°C < #,270°C

N Bei0°C ¥, £45°C

1 Die Toktspannung Urn
darf den Grébtwert fir Use
nicht liberschreiten.

Schema des Tastenfeldes:

Durch Tastendruck wird eine Ver-
bindung des jeweiligen Digit-
ausgangs O 1 bis D11 mit den
Eingangen KN, KO, KP eder KQ

hergestellt.

Zuordnung der Ziffern zu den
D-Ausgdéngen:

Kennwert Symbaol K!ﬁ;:tst_ GraBtwert | Einheit
Gatestrom lea — 9 mA
Substrotstrom Iss — 20 mA
Ausgangssirom der G
Segmenttreiber lans — 72 mA
Daten-Eingangskapazitat C — 20 pF
Takt-Eingangskopazitdt Cr — 20 pF
Takt-Shunt-Widerstand Ry 100 — k&
Kennwert Symbol| min “{i;t ax Einheh. 1
Drainspeisespannung Uob 0 0 0 Y
Substratspeisespannung Uss 6,6 7.2 8,1 v
Gotespeisespannung =Uacs 6,6 72 8.1 v
“HM" Taktspannung Uy Ugg—1 — Uss v
“L" Taktspannung Uy | Uee=1 — Uageti W
Kennwert Symbol| min ‘",':;:Ert max. Einheit
Periodendauer t 3 4 10 LS
Halbperiodendauer 2 ta 1,5 2 5 1.5
Anstiegs-, Abfallzeit ts, ts 0 — 0,2 s
KentaktschlieBzeit
tiir Eingaben tin 147201, — — —
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Abb. 1 Zeitbedingungen fir den
Taktimpuls.

Die Funktion des IS wird unter
den vorgegebenen Betriebs-
bedingungen gewahrleistet.

QGrenzwerte:

Spannungen bezogen auf Uss
(Substratspannung)

Hinweis:

Vermerk:
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Kennwert Symbol i;nr: Guigit Einheit
Drainspannung Upo —20 0,3 v
Gatespannung Use —20 0.3 V
Takteingangsspannung Ui —20 0,3 v
Dateneingangsspannung Up —20 0.3 y
Strom der Digittreiber loun — 1.4 mA
Umgebungstemperatur ilg 0 70 °C
Lagertemperatur ik —40 100 °C
Verlustleistung Prot — 400 mW

Die Einbau- und Latvorschriften fiir

p-Kanal-MOS-Bauelemente in

Dual-in-line-Bauform sind unbe-

dingt einzuhalten, da anderntalls

eine Rekiamation nicht anerkannt

werden kann,

Anderungen im Zuge der techni-

schen Weiterentwicklung vorbe-

halten.

Auf dem Bauelement wird folgende

Kennzeichnung angehracht: usz2t D ’i,".
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